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Siemens Transistor AD136 Datasheet

AD 136

PNP-Transistor fur Zerhacker, z. B. in Blitzlichtgeraten

AD 136 ist ein legierter PNP-Germanium=-Transistor im Gehduse 8 A 3 DIN 41878
(TO-8). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbundean.

Zur Befestigung auf einem Chassis sind Beilagplatte und Glimmerscheibe wor-
gesehen, diese sind zusatzlich zu bestellen.

Der Transistor AD 136 ist besonders fir die Verwendung als Schalter im Blitzlicht-
geraten gesignet.

Typ Bestellnummer
AD 136 IV Q60104-D136
AD136 VW Q60104-E136
AD 136 VI QB60104-F136
Glimmerscheibe 062901-B17-A
Beilageplatte Q62901-B17-B
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Gewicht etwa 4.8 g Mals in mm Glimmerscheibe Beilagplatte
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung (—I. = 2 A) U een 30 ')
Kollektor-Emitter-Spannung (I = Te ) —Ueen 22 W
Kollektor-Emitter-Spannung (Uee 2 1 V) = epy 40 W
Kollektor-Basis-Spannung =Uenn 40 W
Emitter-Basis-Spannung —Uenn 10 W
Kollektorstrom =Ig 10 A
Basisstrom =Iy 2 A
Sperrschichttemperatur T 100 *C
Lagertemperatur Ts —55 bis +80 |°C
Gesamtverlustleistung: (5. Diagr. Seite 134) Peot 11 W
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause Aehas | =6 |grd W
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Statische Kenndaten

Die Transistoren AD 136 werden bei —I. = 5 A nach der statischen Stromverstir-
kung & gruppiert und mit rimigschen Ziffern gekennzeichnet, Folgende Werte gelten
bei einer Kollektorspannung von =L/¢¢ = 0.6V und nachstehenden Kollektorstrémen.

B-Gruppa v W Wi

=1 8 8 [ —Uge L cgsat)

A Ic|1s Ic/1g  Iells v

0.5 75 1125 180 0.3 -

& 45 (30 bis60) (75 (50 bis 100) | 100({75bis150)| 0.55 (< 0,95} -

10 33 66 70 07(=12) |-

10 - - - - 0.22(=0.4)
T | a0 25 *C

Kollektor-Emitter- Reststrom '

(—Uepy = 40; Ugeg 21 V) —Ieey 3({=10) <1 mA,

Emitter-Basis- Reststrom

I:—UEEQ = 10"‘#"} -IEBQ 3 {f:. 1':'} <1 md

Kollektor-Emitter- Durchbruch-

gspannung {(—I.eq = 2 A) —ippiceo | 30 30 "

Kollektor-Emitter- Durchbruch-

spannung (—Icgg = 10 A) —Utan) o 22 22 W

Dynamische Kenndaten (T = 25 °C)

Arbeitspunkt: (=I;. = 0.6 A; U =B V)

Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa B kHz

Transitfrequenz fr 300 kHz

'} Der Transistor ist so weil dbersteuert, dab die statische Stromverstirkung auf einen Wartven 8 = 10
abgesunken ist
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Temperaturabhingigkeit der Zuldssige Impulsbelastbarkei
zulissigen Gesamiverlustielatung grd Feng = F{£): » = Parameter
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Stromverstirkung & = £ (Ic) Stromverstitkung & = (1)
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Ausgangskennlinlen
fe = f(Ugg): To = Paramatar
(Emitterschaltung)
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